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De flesta av oss borjar inse att kvalitet lonar sig, och kraver mer
av de produkter vi investerar i.
Sentecs monoforstarkare ACM1 dr en kompromisslos satsning
paframtidens MOS FET-teknologi.

MOS FET transistorerna for audioslutsteg ar en banbrytande
innovation som, anvand pa réatt satt, ger ett oerhort overlagset
resultat— helt enkelt en ny dimension at ljudet!

Las broschyren! Studera kurvor och data — och lyssna!
Upplev klarheten i mellanregister och diskant — lyssna pa
det enorma trycket i basen! — ACMI:ans niataggregat ar
nagonting alldeles extra . . .




EFFEKTSLUTSTEGET SENTEC ACM1 ar modulupp-
byggd med all aktiv elektronik forutom sluttransistorerna
I plug in system med likriktarkort, drivstegskort och
skyddselektronikkort. Forstarkaren har ett hogstroms nat-
aggregat med en 300W toroidtransformator ingjuten och
kapslad i stalplat. Glattningen sker i tva stycken 22.000
uF "computergrade” kondensatorer — aggregatet klarar
aven mycket stora strémstdtar med god marginal. Driv-
steget matasmed en separatspanningsdubblad och elek-
tronisktstabiliseradspanning. Forstarkarenssamtligasak
ringar sitter bekvamt atkomliga pa likriktarkortet och kan
bytas mycket 1att.

DRIVSTEGSKORTET innehéller en drivstegsmodul som
ar ingjuten i varmeledande siliconmassa — detta for att
uppna temperaturstabilitet. Modulen innehéller elva falt-
effekt och bipolara transistorer samt 28 andra kompo-
nenter pa bara 4 x4 cm. Det lilla formatet ger mindre stro-
kapacitanser och fasvridning — drivsteget arbetar bred-
bandigt med en ovre gransfrekvens pa mer an 10 MHz
och med forsumbar stigtid. Drivstegkortetinnehaller dven
stabiliseringskretsar och skyddselektronik for drivstegs-
modulens matningsspanning.

ACM1 AR DC-KOPPLAD och har reldskyddad hogtalar-
utgang. Reldet bestar av fyra guldplaterade tvillingkon-
takter och klarar att bryta minst 20 A. Serieresistansen ar
bara 0,008 Ohm och relaet styrs av skyddselektronikkor
tet med automatisk fordréjning vid paslag och omedelbar
brytning vid eventuell likspanning pa hogtalarutgangen.

SLUTSTEGET HAR POLSKRUVAR for hogtalaranslut-
ningen och standard BNC koaxialkontakt for ingangen.
Med varje ACM1:a foljer en sladdkontakt och 5 meter
@2.6mm RG174 koaxialkabel. Forstarkaren kan med for-
del placeras nara hogtalaren — korta hdgtalarkablar gor
faktiskt skillnad!

VARFOR MOS FET TRANSISTORER?

MOS FET transistorer anvands sedan lange i radiosam-
manhang — exempelvis som HF steg och blandare i bra
FM mottagare. Hog linearitet, 1ag distorsion och bra for-
starkning ar utmarkande egenskaper och man har lange
forsokt utnyttja dem aven i lagfrekvensforstarkare. Men
ingen transistortiliverkare har tidigare kunnat erbjuda
MOS FET transistorer med tillracklig stromkapacitet och
som helkomplementara par. Sedan nagon tid erbjuder nu
emellertid Hitachi ett sadant par som dessutom klarar 7A
och 140V.

Attanvdnda MOS FET transistoreri utgangsdelen medfor
manga klara fordelar jamfort med vanliga s.k. bipolara
transistorer MOS FET:ar kan till exempel inte raka ut for
s.k. sekundart genombrott d.v.s. en lavinartad.strOmok-
ning som till slut resulterar i kortslutning mellan kollektor
och emitter. Detta fenomen, som tyvarr ar ganska vanligt
i konventionella utgangsstegberor pa att bipolara transis-
torer har s.k. positivtemperaturkoefficient — vilket inne-
bar att strommen tenderar att 6ka med temperaturen. En
stromkoncentration kan uppsta med lavinartad tempera
tur- och stromokning som foljd. Figur 1 visar att MOS FET
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transistorn har negativt temperaturberoende. Detta med- 0.75
forfor det forsta att sekundart genombrott inte kan uppsta

y
och for det andra att temperaturkompensering i form av Vos =20V /A/
dioder, emittermotstand och liknande ar helt obehovligt. 0.50 V

Ip (A)

Man kan ocksa helt utelamna s.k. elektronisk strombe-
gransning i utgangsdelen. Sadana kan fororsaka distor-
sion vid stora fasvridande laster. MOS FET transistorns
talighet begransas bara av strom, spanning och effekt.
Den s.k. safe operating arean visas i figur 2. ACM1:an ar-
betar dessutom med dubbla parallellkopplade sluttransi- | 1 . 05 10 15 20
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storer. Detta ger dubbel sdkerhet och ytterligare stromka- Ves (V)

pacitet till lasten i alla faslagen.

20 —
Linearitet och stor inre bandbredd ar ett absolut krav | Ta-1sk

moderna forstarkarkonstruktioner och begransningen 10

ligger nastan alltid i utgangssteget. Figur 3 visar en jam- 043V, AN S
forelse i frekvensgang mellan en emitter/sourcekopplad i YN NS,
bipolar transistor och en MOS FET. -3dB punkten ligger ."e, y ,"Q; %

pa c.a 30MHz i MOS FET steget jamfort med bara drygt N\ l\qf, 4l

Ip (A)

1MHzidet bipolara steget. 2 % \Jo
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| komplementara utgangssteg arbetar transistorerna med 10 E ﬁ:‘g

varsin halvperiod. Om halvperioderna inte passar ihop 160V » 088A)
perfekt sa uppstar s.k. dvergangsdistorsion. Det ar inte sa U !,
lyckat att forsbka motkoppla bort all denna distorsion.
Hog forstarkning och hdg motkoppling brukar visserligen 0.2
resulterai mycket lag harmoniskdistorsion men resulterar 5 10 20 50 100 200 500
gl”\i/ld i daliga transientegenskaper med hog s.k. TIMoch | 2. i vps V)

~

MOS FET transistorerna har enastaende switchegenska- . ]
per och en jamforelse mellan ett bipolart och ett MOS LS ey
FET steg visas i figur 4 och 5. Avsaknaden av upplagrade ! N '
laddningsbarare(s.k. "storage”) ger perfekt passning mel- 0 e N
lan halvperioderna i MOS FET steget. -1 .

/0
En MOS FET transistor har mycket hog forstarkning och | = \
linearitet. Den paminneri sin karakteristik mer om ett ra- R Sme
diordor anom en transistor. Den héga forstarkningen inne- . g}g i n — 2V \ |
baratt antalet komponenteri utgangsdelen kanreduceras Q;‘ 1; i
avsevart med mindre fasvridning och lagre dynamisk -6
distorsion som foljd. Figur 6 och 7 visar ett MOS FET ut- | -7 J[
gangssteg och motsvarande steg med bipolara darling- -8
tontransistorer, emittermotstand och forspanningsdioder. 10k 100k 1M oM 100M

( Hz)

-
V_J

4N
\ Bl | [N
R TR

N

4. VII ‘ \-.:-' 5 - =

|
BN N A
L s 7[ & i 100 5 i:’5\+ -3/ - N -]
/
/

Yl

\-’N"\-a_ '\\\

Rs

———0 — Vec




DATA SENTEC ACM1

Uteffekt8 Q FTC 120W

Uteffekt4 Q FTC 180W

Ingangskanslighet 1.4V

Inimpedans 10K §2

Frekvensgang -1dB DC - 300KHz
Effektbandbredd 8 Q,

klipp - 3dB DC - 300KHz

Distorsion THD 8%,

20Hz—20KHz <0,01%

Dampfaktor 8 >100 Fyrkantvag 1Hz
Storavstand reiativt

120W 8 Q2 <-120dBA/-110dB
Spanningsderivata (slew rate) 180V/uS

Stigtid, max uteffekt 0,5uS

Stromtorbrukning max 220V 50Hz 400W
Dimensioner B220/H126/D330 mm
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Differansion 16+ 177KHz  -1dB under klipp DIM 5,

Sentecs monoforstarkare ACM1 i MOS FET teknik saljs i latt-
monterad byggsatsform med samtliga kretskort fardiga och
kontrollerade. Du far 1 ars garanti pa din SENTEC-anlaggning.
Dessutom erbjuder vi oss att justera ditt bygge kostnadsfritt,
om du trots de noggranna anvisningarna skulle gora nagot
fel — Sa sakra ar vi att du skall lyckas!

SENTEC AB

Upplandsgatan 39, 113 28 STOCKHOLM. Tel. 08-32 46 00
Generalagent i Danmark och Nerge: AUDIOSCAN



SENTEC ACM1 MOS Power Amplifier

SENTEC MONOSLUTSTEG ACM 1A

De flesta av oss borjar insc att kvalitet l6nar sig och kriver mer av de produkter vi investerar i. Sentecs monolarstéir-

kare ACM LA 4r en kompromisslos satsning pa MOS FET-teknolog:.
Resultatet har blivit ctt kompakt kraftpaket, for de mest kriivandc applikationer, i saviil audiohcmmect som discoteket

cller som mat & industriforstirkare. ACM 1A kan éven driva mycket komplicerade laster, sasom svardrivna hogtala-
re, clektrostater och PA-system.
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220vAsoMz  SENTEC ACM1

400w
MADE IN SWEDEN




Effektslutsteget Sentec ACM 1A dr moduluppbyggt
med all aktiv cicktronik forutom sluttransistorerna i
plug-in system med likriktarkort, drivsteg och skydd-
seicktronikkort. Forstirkaren har ctt hogstroms niil-
aggregat med en 300W Loroidtransformator.
Glattningen sker i tva stycken 22.000ulF 'computer-
grade’’ kondensatorer. Aggregatet klarar diven myc-
ket stora stromstétar med god marginal. Drivstegel
matas med cn separat spianningsdubblad och clektro-
niskt stabiliserad spinning.

Varfor mono?

I de scnaste ronen om stercoforstiirkare tas proble
men med néitdelen ofta upp. Losningarna pa dessa
problem ir ofta fantasirika, men de har istéllet andra
nackdelar, som man naturligtvis intc nidmner. Den
optimala losningen pa cll stereoslutsteg ér att gora det
i mono. Den enda ""nackdelen’ med detta édr art iman
mastc anvinda tva stycken for stercodtergivning. Del-
ta medfor dock stora fordelar, eftersom du kan place-
ra slutsteget i dircktanslutning til} hogtalarna. Du
slipper langa och dyra hégtalarkablar, Dessutom iir
alla former av 6verhorning mellan kanalerna lika med
noll och niitdelen kan koncentrera all sin kraft till en
och samma utgang.

Data ACM 1A

Uteffekt 8 Ohm 128W IFTC

Uteffekt 4 Ohm 190W IFTC

Uteffekt 2 Ohm 300W Intermittent
Uteffekt 1 Ohm 400W Intermittent
Frekvensgang-3dB JH2-50KHz rinerbegraman)

Effcktbandbredd-3dB 3Hz-300KHz
Distorsion THD 80Ohm

20Hz-20KHz «0,01%
TIM, DIM 30 <0,03%

Drivstegskortet i ACM 1A dr en helt nyutvecklad
konstruktion, uppbyggd pa ctt glasfiberarmerat krets-
kort. Kopplingen utvecklades ursprungligen for ai
driva sex par MOS-FET-transistorer i ctt 1100 Watts
slutsteg. Resultaten och yssningstesterna med det nya
stegel var sa enastacnde att vi beslot att uppdatera
ACM IA med detsamma. Den clektriska kopplingen,
for den som forstar, ir spegelviind dubbeldifferential-
ingdngssteg foljt av dubbla komplementira push-pull
differentialsteg med flytande cmitterfoljare.

Alla transistorer med stort spidnningssving ér av
videotyp d.v.s. ytterst lingira och vil Limpade for au-
dio och hogfrekvens. Skillnaden i ’pappersdata’’ lig-
ger inom médtinstuments tolerans och ger inga
forindringar | redovisade dataspalten.

Ingangen ér "'diodeclamped’’ och bandbreddsbegriin-
sad tll 6Hz - 80KHz - 3 dB. Dect nya drivsteget ar
clektriskt och mekaniskt kompatibelt med det tidigare
och kan ersitta detta i dldre ACM 1:or om s onskas.

Storavstand -120dBA

Slewing rate 180V/us

Stigtid 0,5 us
Stromforbrukning max 220V 50Hz 400W

Dimensioner B220 H126 D330 mm

Vid rackmontage kan 2 st ACM | A monleras pa 19"
X 3HE standardpanecl.

SENTEC AB

Karlsviksgatan 14,

112 41 Stockholm.

Tel 08/54 73 30, 54 73 50
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WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE
PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH

YOU SHORTLY.
Or press finger HERE
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